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國立中山大學半導體及重點科技研究學院 
創新半導體製造研究所博士班資格考核抵免申請表 

論文抵免 

申請日期：      年    月    日 

姓名 
 

學號 
 

論文名稱  

刊登期刊、出版卷期  

出版時間  

論文發表種類 □SCI  □SCIE 

期刊之 JCR Impact Factor 與排名  

本論文合著人  

本人謹聲明以上所填資料完全屬實，且本篇論文發表之期刊非爭

議性期刊；若所述不實，願負相關法律之責任並接受相關處罰。  

申請者簽名：________________            ____年____月____日 
 

指導教授審查意見 
□同意抵免  □不同意抵免 

 

簽章：_______________  ____年____月____日 

所長審查意見 
□同意抵免  □不同意抵免 

 

簽章：_______________  ____年____月____日 
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說明： 
一、 申請期間：第一學期 11 月 30 日前，第二學期 4 月 30 日前提出

申請。 
二、 注意事項： 

1. 論文需為該學生與指導教授共同發表，並註明本所為第一論

文發表單位，該學生須為全體學生作者中排名第一之作者。 
2. 發表之論文須為國外 SCI 或 SCIE 學術期刊全文且 JCR 排名

(以 Impact Factor 排序)須達相關領域分類之前 50%(含)一篇。 
3. 抵免之論文得同時作為畢業論文審查之用。 
4. 已抵免之論文違反學術倫理者將撤銷博士生候選人資格。 

三、 申請文件： 
1. 創新半導體製造研究所博士班資格考核抵免申請表 
2. 期刊之 JCR 影響指數（Impact Factor）與排名（Quartile Rank）

及論文投稿時程之證明文件（投稿、修改、接受）。 
3. 論文接受函。 
4. 發表之論文摘要及全文。 


